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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISEAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw
(72) STALA ROBERT

(54) Przeksztattnik rezonansowy DC-DC o przetaczanych
kondensatorach i zredukowanej liczbie aktywnych
tacznikow

(57) Przeksztattnik rezonansowy DCG-DC ma pofaczone réwnole-

gle komdorki, ktére zawieraja pétprzewodnikowe faczniki tadujace

i roztadowujace oraz elementy pasywne. Ostatnia gataz zawiera je-

den kondensator wyjsciowy (7), a w szynie dodatniej, przed gatezia

kondensatora wyjsciowego witaczony jest tacznik wyjsciowy (2¢).

Od strony wejscia ma co najmniej jeden zespot ztozony z komor-

ki pierwszego rodzaju () i komorki drugiego rodzaju (Il), a na wyj-

4ciu jako ostatnig ma komorke pierwszego rodzaju (I). Komorka
pierwszego () rodzaju skfada sie z gatezi zawierajgcej elementy
pasywne (1; 4a) i z gatezi zawierajacej tacznik roztadowujacy (5) do-
taczone wspdlnie poprzez facznik tadujacy dolny (3) do szyny po-
sredniej (10). Komorka drugiego rodzaju (Il) ma gataz z elementami

pasywnymi (1; 4b) dofaczona bezposdrednio do szyny ujemnej (9).

Ponadto w szynie dodatniej (8) pomiedzy gateziami komarki pierw-

szego rodzaju (I) przeksztattnik ma taczniki tadujace gérne pierw-

sze (2a) a przed komorka drugiego rodzaju ma faczniki tadujace
goérne drugie (2b). Pomiedzy szyna posrednia (10) a szyna ujem-
na (9) wiaczony jest tacznik posredni (6), natomiast kondensator
wyjsciowy (7) wiaczony jest pomiedzy szyne dodatnig (8) i szyne
ujemna (9). Elementami pasywnymi w gatezi komorki pierwszego
rodzaju (I) jest element o charakterze indukcyjnym (1) oraz konden-
sator przetaczany pierwszy (4a). Elementami pasywnymi w gatezi
komérki drugiego rodzaju (Il) jest element o charakterze indukcyj-
nym (1) oraz kondensator przetaczany drugi (4b). Mozliwe jest tez,
ze w kazdej komorce pierwszego rodzaju (1) tacznik tadujgcy dol-
ny (3) zastapiony jest tacznikiem posrednim pierwszym i dotaczo-
ny jest bezposrednio do szyny ujemnej (9), a usuniety jest facznik

posredni (6) i szyna posrednia (10).

(4 zastrzezenia)
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(54) Efektywny przeksztattnik rezonansowy
DC-DC o przetaczanych kondensatorach
i duzym wzmocnieniu

(57) Przeksztattnik rezonansowy DCG-DC ma pofaczone réwnole-
gle komorki i zawiera potprzewodnikowe faczniki fadujace i rozta-
dowujgce oraz elementy pasywne. Wyjscie stanowig kondensator
goérny i kondensator dolny. Ponadto za ostatnig komodrka w szynie
dodatniej wyjécia (14) wiaczony jest facznik wyjsciowy gorny (6).
W szynie ujemnej wejscia (13) wigczony jest tacznik pomocniczy (7)
potaczony z punktem srodkowym (17), a pomiedzy szyna ujemna
wejécia i ujemnym biegunem kondensatora wyjsciowego dolne-
go (11), wiaczony jest facznik wyjsciowy dolny (9). Od strony wejscia

ma co najmniej jeden zespdt komarek ztozony z komorki pierwsze-
go i drugiego rodzaju a na wyjsciu jako ostatnig ma komaorke trze-
ciego rodzaju. Komorka pierwszego rodzaju (1) sktada sie z gatezi
zawierajacej elementy pasywne (1; 4a) i z gatezi zawierajacej tacznik
roztfadowujacy (5) dotaczonych wspdlinie poprzez tacznik tadujacy
dolny (3) do szyny srodkowej (16) za tacznikiem pomocniczym (7)
w punkcie srodkowym (17). Komorke drugiego rodzaju stanowi
gataZ z elementami pasywnymi (1; 4b) dotaczona bezposrednio
do szyny ujemnej wejscia (13), przed tacznikiem pomocniczym (7).
Komorka trzeciego rodzaju sktada sie z gatezi zawierajacej elemen-
ty pasywne (1; 4c) i z gatezi zawierajgcej facznik roztadowujacy (5)
dotaczonych wspdlnie poprzez tacznik sterowalny (8) do szyny
Srodkowej (16). Przeksztattnik ma ponadto w szynie dodatniej wej-
$cia (12), pomiedzy gateziami komorki pierwszego rodzaju, taczniki
tadujace gorne pierwsze (2a), pomiedzy gateziami komorki pierw-
szego i drugiego rodzaju taczniki tadujace gérne drugie (2b), za$
pomiedzy gateziami komorki trzeciego rodzaju ma tacznik tadujacy
gorny trzeci (20).

(1 zastrzezenie)
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(54) Przeksztattnik rezonansowy DC-DC o przetaczanych
kondensatorach z dzielonym wyjsciem

(57) Wynalazek dotyczy dwdch wersji topologii uktadow prze-
ksztattnika rezonansowego DGDC o przetaczanych kondensato-
rach z dzielonym wyjsciem. W pierwszej wersji uktad ma na wejsciu
jeden element indukcyjny wejsciowy (1). Pomiedzy szyng dodat-
nig (9) a szyna ujemna (10) ma trzy jednakowe komorki (I). Komorka
taka zawiera gataz, ktéra ma potgczone szeregowo, kolejno tacznik
tadujacy gorny (2), wezet gorny (W1), kondensator przetaczany (4),
wezet srodkowy (W2), facznikfadujacy dolny (3) dotaczony do szyny
ujemnej (10) w wezle (W3). Ponadto w pierwszej komorce, potozo-
nej za elementem indukcyjnym wejéciowym (1), matacznik roztado-
wujacy (5) pomiedzy weztem srodkowym (W2) a szyng dodatnia (9).
W pozostatych komdrkach tacznik roztadowujacy (5) jest wigczony
pomiedzy weztem srodkowym (W2) a weztem gérnym (W1) po-
przedzajacej komorki. Na wyjsciu ma kondensator gérny (8a) i kon-
densator dolny (8b), majace wspdlny punkt w weZle srodkowym
wyjsciowym (W5). Wezet (W1) ostatniej komorki (1) potaczony jest
z dodatnig okfadka kondensatora wyjsciowego gérnego (8a) za po-
Srednictwem facznika wyjsciowego gornego (1a). Wezet dolny (W3)
ostatniej komarki (1) jest potaczony z ujemng okfadka kondensatora
wyjéciowego dolnego (8b) za posrednictwem facznika wyjéciowe-
go dolnego (7b). Ponadto wezet srodkowy tacznikéw (W4) w gate-
zi tacznikéw dzielnika gornego (6a) i dolnego (6b) jest potaczony
z weztem $rodkowym wyjsciowym (W5) w gatezi kondensatora
wyjsciowego gérnego (8a) i kondensatora wyjsciowego dolne-
go (8b). Elementy uktadu sa dobrane symetrycznie o jednakowych
parametrach. W drugiej wersji przeksztattnik ma w gatezi kazdej
komorki, pomiedzy facznikiem fadujacym goérnym (2) a kondensa-
torem przetagczanym (4), wiaczony element indukcyjny, natomiast
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nie ma na wejsciu elementu indukcyjnego wejsciowego (1). Pozo-
state, elementy potaczone s w uktadzie tak, jak w pierwszym wy-
mienionym przeksztattniku.
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(71) INSTATEC GROUP SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Zielona Gora
(72) GRECH RADOStAW

(54) Solarny system kogeneracyjny do szklarni osadéw
posciekowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest solarny system kogeneracyjny
do szklarni osaddw posciekowych wyposazony w pompe ciepfa,
charakteryzujacy sie tym, ze przy szklarni (2) zamocowanych jest
co najmniej trzydziesci fotowoltaicznych paneli (1) potaczonych
szeregowo 0 mocy od 260 do 300 W kazdy, ktére w obiegu elek-
trycznym potaczone s za pomoca co najmniej jednego falowni-
ka (3) ze sprezarkowg pompg ciepta (4), a od spodniej strony pota-
czone sg z wymiennikami ciepta (5) odbierajacymi ciepto powstate

wskutek przetwarzania energii stonecznej na energie elektryczna,
ktére kierowane jest z wykorzystaniem wewnetrznego obiegu
grzewczego do pompy ciepta (4) stanowigc wymiennik dolnego
Zrédta ciepta (6) pompy ciepfa (4), gdzie wymiennik dolnego zro-
dfa ciepta (6) w pompie ciepta (4) potaczony jest poprzez zawor
rozprezny (7) oraz pompe obiegowa (8) w obiegu wewnetrznym
pompy ciepta (4) z wymiennikiem gérnego Zrédta ciepfa (9) pom-
py ciepfa (4), a wymiennik gornego Zrédta ciepta (9) potaczony jest
zinstalacjg odbiorcza szklarni (2).

(4 zastrzezenia)




